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PATENT®
DB
INTRODUCCION

a favor de Don Luis TRIBU BONJOCH, de nacionalidad espa-
fiola, residente en Barcelona, Calle Inmaculada, 47, por
YPROCEDIMIENTO PARA AISLAR ELECTRICAMENE SUPERFICIES IE
ELEMENTOS ELECTRICOS".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La preéente invencién se refiere & un procedi-
miento para aislar eléctricamente una superficie por apli-
cacibén sobre ella de un recubrimiento de fluoruro, de pre-
ferencia fluorurc metélico, medianie el cual se obtienen
varias e importantes resultados practicos con relacidén
a las ejecuciones conocidas hasta la fecha. .

Los revestimientos aislantes obtenidos de cone
formidad con esta patente son muy adherentes, flexibles
Y poseen una elevada tensién de ruptura. Le flexibilidad

¥ adherencia de esios revestimientos los hace particular—
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mente adecuados para el aislamiento de hilos, conductores

¥ cables, gque pueden curvarse, doblarse y torsionarse
durante su utilizacién. El interés creciente ante los dis-
positivos eldctricos susceptibles de funcionar a eleva=
das temperaturas ha exigido el consegﬁir un procedimiento
para fabricar un aislamiento térmicamente resistente que
sea aplicable & una amplia variedad de meiales. Por ejem-
plo, los transformedores concebidos pare funcionar a ele~

vadas temperaturas han de fabricarse empleando bobinss

alsladas por une materia térmicemente resistente. De

acuerdo con la presente demanda, se consigue sobre uns
gran.variedad de materiales, revestimientos aislantes

que ofrecen excelentes caracteristicas.a grandes tempera~
turas.

Se requiere asimismo materias aislantes en la
fabricacién de condensadores eléctricos. En los mismos,
el aislamiento se emplea ¢n forma de una cape dieléctri-
ca que se intercala entre las plécas conductoras del con-
densador. Hasta la fecha, el papel constitufa uno de
los principales materisles dieléciricos empleados para
ello. La capacidaa de los dispositivos asf{ obtenidos es-
taba limitada por el espesor de papel necesario para con-
seguir le deseada tensién de ruptura. La sustitucién del
papel por Pfinas pelfculas producidas de acuerdo con la
presente inkencién da por resultado un dispositivo que
presenta una mayor capacidad por unidad de volumen.

Las peliculas de la presente invencién pueden

igualmente utilizarse en lugar de la hoja dieléctrica
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anodizada de los condensadores electroliticos de tipo
seco y liquido. La pelicula conseguida segin el objeto
de esta peticién ofrece oxcelentes propicdades eléctri-
cas y fisicas.

Esencialmente, la presente invencién coneiste
en formar una pelfcula compuesta como minimo, por un
fluoruro de metal sobre la superficie de un elemento
eléctrico. Esta pelfculs de fluoruro metdlico puede obe
tenerse por uno u otro de los dos procedimientos geﬁera~
les, de ios cuales uno consiste en hacer reaccionar la
auperficie del metal a aislar con un portador oxidante
de flfor, a fin de determinar una capa de fluoruro meté=
lico "in situ¥. El.otrb procedimiento tiende a proporcio-
nar une deposicién de una pelicula de fluoruro de metal
sobre la aludida superficie a proteger., Cuando es apli-
cable, el primer procedimiento se considera superior pa;
ra ciertos fines, en el sentido de que las pelfculas son
uds flexibles y se adhieren més fuertemente & la super-
ficie subyacente. .

El procedimiento para obtener un revestimiento
aislante sobre la correSpondienie superficie, utilizando
para ello ls reaccidén directa con esta dltima, queds li-
nitado a una clierta clase de metales y de aleaciones que
satisfagan determinadas exigencias. ILa primera, y proba-
blemente la mds evidente, es la de que ol metal o la
aleacién sea suficientemente reactive para formar un
fluoruro. Quedan descartados, por ello, el oro y el pla-

$£ino.
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Para reunir las debidas condiciones con rela-

cifn & 1o indicado, el fluoruro del metal o de la alea~
cién debe ser sflido a la temperatura ambiente, con lo

gue quedan eliminados elementos tales como el silicio ¥y
el titanio.

Una exigencia importante que atefie al fluoru-
ro de metal es que el mismo posea una d€bil o ninguna
tendencie a. hidratarse o a descomponerse en presencia del
vapor de agus. Por consiguiente, no resultan adecuados
los metales plata y cobalto, cuyos fluoruros son bidr6-
filos. | |

Los metales que no presentan ninguno de los de?
fectos mpuntados y que pueden aislarse de conformidad
con la presente invencién comprenden materias tales como
el magnesio, el aluminio y las aleaciones de aluminio,
el cromo, el hierro, el niquel, el cobre, el zinc, el
piomo, el circonio y las aleaciones de los mismos, com=-
prendiendo el metal monel, los diferentes latones y ace-
rogs inoxidables y bronces.

_ Si la superficie a proteger estd compuesta de
un material no comprendido en la clase arriba descrita,
puede emplearse otro procedimiento pars obtener el recu~
brimiento de fluoruro aislante. Para ello, tal superfi-
cie se pone en contacto con un fluoruro de metal en for-
ma de vapor o de lfgquido. As{, por ejemplo, una superfi-
cie de plata puede aislarse depositendo un revestimieh-
to de fluorurc de cobre a partir de’su'fase de vapor.

Las propiedades eléctricas y fisicas de estes
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pelfculas aislantes las hacen adecuadas tanto para actuar
de dieléctrico como paras ser empleadas en los condensa~-
dores del tipo de léminas. Para ello, se hace reaccionar
una de las delgadas hojas de uno de los metales o alea-
ciones con un portador oxidante de fldor, e fin de con-
seguir una pelfcula de fluoruro aislante sobre toda su ’
superficie, La hoja revestida, conjuntamente con un se=-
gun&o electrodo de metal gue se presenta en forma de ho-
ja separada o pelfcula de metal depositado, se arrolla
para dar lugar a una espiral. =l contacto eléctrico se
realiza de modo independiente en cada una de las dos elec-
trodos, & los que se conectan los hilos conductores. El
dispositivo se encinta o envuele con papel.

Los progresos conseguidos con la presente in-
vencién se hacen patentes al considerar que hasta la fe-
cha solamente los metales gue podfen anodizarse electro-
lfticemente, a fin de formar peliculas adherentes de ele-
vada resistencia, resultaban adecuados para utilizarlos
en los condensadores electroliticos. Tales metales son
conocidos con el nombre de "filmégenos". Gracias a la
invencién, metales no filmégenos, tales como el magnesio,
el cromo, el cobre y el zinc, que son los mds asequibles
¥ menos costosos, pueden sustituir e los dnodos de t€n~
talo o de aluminio empleados hasta el presente.

Los conductores elédctricos para alta frecuen-
cia resultan ventejosos en el sentido de que la pérdida
de potencia asociada al efecto skin es reducida. Estos

éonductores comprenden una pluralidad de eementos que
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estén aislados los unos de los otros.

Las materias que contienen fldor y que pueden
hacerse reaccionar con una superficie para producir una
pelicula aislante han de contener, como mfnimo, un ele=-
mento quimico capaz de oxidar la superficie gfretar. Las
materias de este tipo, conocidas ususlmente con el nombre
de "portadores oxidantes de fluor" son, enire otras: el
fldor gaseoso, el fldor li{quido, el fluoruro de hidrbge-
no y los fluoruros de haldgeno, como el trifluorurc de
bromo y el trifluorufo de cloro, los fluorometanos, como
el fluoroformo, los fluoroetanos, tales como el difluo-
roetanq,'el fluorure de azufre y el hexafluoruro de azu=
fre.

Antes del tratamiento con el fldor, la super-
ficie del metal se liﬁpia por medioc de un disolvente de
hidrocarburo ligero, tal como el folueno. La superficie
de la aleascién de aluminio limpiada se pone entonces en
contacto con el wvapor de fldor a una temperatura de unos
550 C durante 20 minutos. Las temperaturas de reaccién
mds elevadas dan por resultado velocidades de reaccién
wés grandes y, por tanto, el tiempo requerido para pro=-
ducir un espesor espec{fico de la pelfecula es reducido.
La tensién de,ruﬁtura ¥ la resistencia eléctrica de los
revestimientos de fluoruro vienen determinados por el
espesor de la capa.

Las caracteristicas de la supérficie de las pe~
1fculas de fluoruro pueden alterarse o modificarse por

un tretamiento ulterior, con vistas & obtener ciertos
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efectos finales (resistencia & la abrasién, sumento de

las propiedades hidréfilas, reduccidn de la hidratacidn
y otros). Puede emplearse, a este fin, el oxf{geno actuan-
do sobre una pelfcula de fluoruro de aluminio.

 Serafl independientes del objeto de la invencién
la naturaleza de las suﬁerficies a reculrir con el aisla-
miento eléctrico segin lo expuesto, tipo de metales,dis-
positivos utilizados y demds detelles de orden secunda=

rio que no afecten a su esencialidad.

NOTA

Se reivindica como objeto de la presente pa~
tente de introduccidn:

1. Procedimiento para aislar eléctricamente
superficies de elemento eléetricos, caracterizado esene
cialmente por el hecho de hacer reaccionar la correspon-
diente superficie metdlioca con agente oxidante portador
de fluor, de manera que se forma sobre dicha superficie
metélica une capa relativamente delgada del correspon-
diente fluoruro metdlico.

2. Procedimiento para aislar eléctricamente
superficies de elementos eléctricos, segin la reivindi-
cecién anterior, que se caracteriza por el hecho de que,
traténdose de superficies de aluminio, cobre y andlogos

se utiliza como portador oxidante apto pera obtener la
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reaccibén, el fldor gmseoso.

3. Procedimiento para aislar eléctricamente
superficies de elementos eléctricos,‘segdn la reivindi-
cacién 1, gue se caracteriza por el hecho de que traténe
dose de superficies de aluminio, para formar la capa
aislante sobre la misme se pone dichas superficies en
contacto con una atmésfera constituida por oxfgenoc y un.
portador oxidante de £1dor.

4. Procedimiento para aislar eléctricamente
superficies de elementos eléctricos, sefun la reivindica-
cién 1, que se caracteriza por el hecho de que con super—
ficies metdlicas gque tienen tendencia a la hidratacién
o descomposicién en presencia del vapor de agus, 0 sea
con metales cuyos fluoruros son hidréfilos, para prote-
ger eléctricamente dichas superficies se ponen las mis-
mas en contacto con un fluoruro de metal en forma de ve-
por o de l1iquido.

5. Procedimiento para aislar eléctricamente -
superficies de elementos eléciricos, segin las reivindi=
caciones 1 a 4, que se caracteriza por el hecho de que
la modificacién de las caracterfsticas de la superficie
de la pelfcula formada se obtiene al poner en contacto
esta Ultime con una atmésfera constituida por oxigeno
8 eleﬁadatamperatura.

6. Procedimiento pars aislar eldéctriocamente

superficies de elementos eléctricos.

Todo ello segdn queda descrito y reivindiocado



»

4

en la presente memoria descriptiva gue consta de nueve
hojas foliadas escritas & mdquina por une sola cara.

. Barcelona, 28 de noviembre de 1962.
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